
Podwójna dioda -  pentoda 
regulacyjna

EBF 32
Philips

Demodulator +  ARW +  wzmacniacz w. cz., 
wzm. m. cz. Oktal
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Wartości robocze

U ab 250 200 100 V ^aomax 550 V UDłszcz max 200 V
Ua 250 200 100 V ^am ax 300 V UDIlszcz max 200 V
Ps2 95 60 0 k i i ^S2omax 550 V ^DImax 0,8 mA
Kk 300 300 300 a ^S2max 125 V ADIImax 0,8 mA
USI - 2 - 3 8 - 2 - 3 2 - 2 - 1 6 ,5 V Ł V ) - 1 ,3 V Uiv/kmnx 100 V
US2 100 250 100 200 100 100 v Pamax 1,2 w Pivl kma.x 20 k Q
Ja 5,0 - 5,0 - 5,0 - mA F s2max 0,3 w
hz 1,6 — 1,6 — 1,6 — mA 10 m A
S a 1800 18 1800 18 1800 18 |XA/V ^sim ax 3 M i i ) Is 1 — -j-U,d Jj-A.

Qa 1,3 > 1 0 1,0 > 1 0 0,4 > 1 0 m £) ^ui/fcmax 100 V
^u>/fcmax 20 k i i

Wartości graniczne

Pentoda Dioda

Pojemności
Pentoda Dioda

Cyjej 3,9 p F CD Uk 2,9 p F
C Wyj 8,5 p F C D llIk 2,9 p F
C si/a < 0 ,0 0 2 p F C D IID U <0 ,4 5 p F
Qi/u> <  0,01 p F

Pentoda/Dioda

C D IlsI <0 ,001 p F
C D Ills l <0 ,001 p F

1 C D Ila <  0,5 p F
C d i  V  a <  0,25 p F

TYPY PODOBNE EBF 2, 6 B 8




